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Работа посвящена истории развития оптической электрони-
ки, научным открытиям, вкладу российских учёных в развитие этой 
сфере, производству оптоэлектронных приборов в Ульяновской об-
ласти.

Современный мир трудно представить без оптоэлектронных при-
боров. Фотодиоды, фоторезисторы, фототранзисторы, лазер, интеграль-
ные схемы, любой вид ламп – всё это достижения оптоэлектроники[5].

Оптоэлектроника - направление электроники, охватывающее во-
просы использования оптических и электрических методов обработки, 
хранения и передачи информации [1, с. 3]. Отцом оптоэлектроники счи-
тается Джеймс Клерк Максвелл, который в 1864 году предложил систе-
му уравнений, которая позволяла объяснить такие оптические явления 
как дифракция, рефракция и интерференция. 

Многие знают, что Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую пре-
мию в 1921 году за объяснение им фотоэффекта с привлечением пред-
ставлений о частицах света - фотонах. Однако мало кто знает, что пер-
вые эксперименты по изучению этого явления провел русский физик 
Александр Григорьевич Столетов [2, с.1].В 1888 году русский учёный А. 
Г. Столетов опытным путём получил полное описание внешнего фото-
эффекта и сформулировал два из четырёх современных законов этого 
физического явления.

Трудно переоценить вклад в оптоэлектронику Жореса Ивановича 
Алфёрова, лауреата Нобелевской премии. С 1963 г. по 1967 г. наш со-
отечественник разрабатывал полупроводниковые лазеры на гетеропе-
реходах. Однако область применения этого изобретения была сильно 
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ограничена.Только в 70-х годах прошлого века это позволило сделать 
огромный шаг в техническом развитии. В 1986 году на орбитальную 
станцию «Мир» были установлены радиационно-стойкие солнечные 
батареи, основанные на гетероструктурах Алфёрова, которые прора-
ботали до затопления станции в 2001 году [3]. Также изобретения Ал-
фёрова легли в основу современных мобильных телефонов, лазеров, 
CD-дисков и их производства. 

Ульяновская область так же славна своим вкладом в развитие оп-
тоэлектроники. Ульяновский радиоламповый завод в советские годы 
был одним из важнейших предприятий города. Он обеспечивал своей 
продукцией всю страну, и очередь производства была расписана на 
годы вперёд. Среди продукции, выпускаемой заводом, были электрон-
ные лампы, лазерные дальномеры, использовавшиеся в военно-про-
мышленном комплексе, лазерные хирургические установки и даже от-
ечественные персональные компьютеры.

В 1986 году был основан Ульяновский филиал Института радио-
техники и электроники имени В. А. Котельникова РАН. Основными на-
правлениями научной деятельности филиалу были определены: воло-
конная оптика; оптоэлектроника; оптическая обработка информации. 
Были разработаны следующие приборы, функционирующие на прин-
ципах оптического волокна:

1. Устройство обработки сигналов датчиков на основе волоконно-
оптических брэгговских решеток.

2. Установка для внутривенного лазерного облучения крови УЛТ-4.
3. Аппаратно-программный комплекс для измерения вероятност-

ных характеристик электрических  и оптических шумов светоизлучаю-
щих диодов.

4. Измеритель теплового сопротивления полупроводниковых 
приборов. Область применения: входной или выходной контроль те-
плофизических параметров полупроводниковых приборов на предпри-
ятиях, производящих силовую электронику и светодиодную продукцию.

Акционерное общество «Научно-производственное предприятие 
«Завод Искра» производит два вида оптопар: транзисторы специально-
го назначения и тристорные специального назначения. Это предприя-
тие является развивающимся, однако уже выполняет заказы Министер-
ства обороны Российской Федерации, что показывает высокое качество 
производимой продукции и рентабельности производства[4].

Таким образом, можно сделать вывод: российские учёные внесли 
значительный вклад в развитие оптоэлектроники и приборостроения.
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